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OBJETIVOS

Ao final da disciplina o estudante sera capaz de:

1. Demonstrar conhecimento sobre os principios fisicos e quimicos da constituicdo dos
materiais elétricos;

2. Distinguir os diversos materiais utilizados em equipamentos e componentes elétricos e
magnéticos;

3. Escolher e utilizar materiais em aplicagdes na drea de engenharia elétrica, justificando o uso
de cada material na respectiva aplicagio:;

4. Demonstrar ter se conscientizado da importancia dos materiais na tecnologia, no cotidiano e
na manutencdo da vida.
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,f 1. Energia dos elétrons nos sélidos

| 1.1. Niveis de energia atdmicos

1.2. Niveis de energia moleculares

1.3. Bandas de energia nos solidos

1 2. Condugio elétrica

| 2.1. Modelo classico simples

2.2, Efeito do campo elétrico estatico nos metais
2.3. Condutividade elétrica segundo o modelo de bandas de energia
2.4, Resistividade elétrica dos condutores

2.5. Resistividade elétrica dos solidos multifasicos
2.6. Calor desenvolvido nos condutores )




;‘ 2.7. Efeito do campo elétrico variante nos metais -
|

3. Semiconducio elétrica

I 3.1. Conceito da semiconducio

IJ 3.2. Estrutura cristaling e conceito de lacuna

.F 3.3. Condutividade intrinseca

[ 3.4, Distribuicio dos elétrons nos semicondutores e nive] de energia de Fermi
| 3.5. Semicondutores dopados

f 3.6. Fotocondutividade e luminescéncia

l 3.7. Efeito Hall nos semicondutores

j 3.8. Magnetoresisténcia

fl 4.1. O capacitor e o dielétrico
f 4.2. Teoria do campo ¢ polarizacio
] 4.3. Campo interno nos solidos e liquidos
J 4.4. Constante dielétrica nos solidos
| 4.5. Ferroeletricidade e piezoeletricidade
f 4.6. Comportamento dos dielétricos nos campos variantes no tempo
] 4.7. Perfuragiio dielétrica nos isolantes
| 3. Processos magnéticos
' 5.1. Conceito de momento dipolo magnético e magnetizagio
5.2. Diamagnetismo e paramagnetismo
| 3.3. Ferromagnetismo. ferrigmagnetismo e antiferrimagnetismo
| 5.4. Anisotropia ferromagnética e magnetoestric¢io
[l 5.5. Materiais magnéticos moles e duros
|= 5.6. Ferrites
f 5.7. Imis de particulas finas, fitas e filmes
| 6. Supercondutividade
| 6.1. Temperatura, densidade e campo criticos
I 6.2. Propriedades magnéticas dos supercondutores
| 6.3. Causas microscopicas da supercondutividade
6.4. Termodinamica dos supercondutores
6.5. Teoria BCS da supercondutividade
7. Termoeletricidade
7.1. Teorema de Onsager
7.2. Efeito Seebeck
7.3. Efeito Thompson
7.4. Efeito Peltier
7.5. Relagdes de Kelvin
7.6. Termoeletricidade nos semicondutores
7.7. Conversio de energia termoelétrica
7.8. Efeitos termomagnéticos
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